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PRACTICO

1Y2

EJERCICIO 1 DE LA PRUEBA PRACTICA

»  La prueba practica consta de 4 ejercicios: La realizacién
correcta de cada ejercicio supondra el 25% de la
calificacion total.

» En cada ejercicio aparece un porcentaje de calificacion
hasta completar el 100%.

»  Eltiempo total de la prueba practica es de 4 horas.

» No se podra salir de esta prueba hasta transcurridos 30
minutos desde su inicio.

Dado el circuito de la figura, suponer =l lo=l= 1=Ves/R1. La tension de entrada

varia entre 29v y 30v y la corriente por la carga lnax=1A. El regulador es
encapsulado tipo TO-3.

Rp=2K2Q. Ves=0,4v, Ve==0,3v, B1=94, B,=136.
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Se
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b)

c)

pide:
Calcular la tensién maxima y minima a la salida del circuito. (calificacién 5%)
Para el transistor Qq: Calcular el valor maximo de la corriente de colector y

potencia maxima que puede llegar a disipar. Demostrar si podria ser adecuado
dadas las caracterfsticas. (calificacion 30%)

Calcular la potencia maxima disipada por el regulador. Demostrar si podria ser
adecuado dadas las caracteristicas. (calificacion 16%}).

Calcular el rendimiento maximo del circuito. (calificacion 10%)

Analizar y comprobar si el regulador puede soportar las condiciones térmicas de
funcionamiento sin un disipador para una temperatura del ambiente de 50°C.
(calificacion 20%)

Analizar y comprobar si Qs puede soportar las condiciones térmicas de
funcionamiento si se le acopla un radiador de 3,5°C/W pegado con silicona para la
temperatura del amblente de 50°C. (calificacién 20%)

Cortesivde [CeDEl,  www.cede.es
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MOTOROLA Order this document
SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA by BD241C/D

NPN
BD241C*

Complementary Silicon Plastic PNP
Power Transistors BD242B
.. . designed for use in general purpose ampiifier and switching applications. B D242c*

* Collector—Emitter Saturation Voltage —
VoE = 1.2 Vde (Max) @ I; = 3.0 Ade

« Collector-Emitter Sustaining Voltage —
VCEO(sus) = 80 Vdc (Min.) BD242B

*Motorala Preferred Device

) 3 AMPERE
=100 Vdec (Min.) BD241C, BD242C
+ High Current Gain — Bandwid#h Product B L NSISTORS
fT = 3.0 MHz (Min) @ I = 500 mAdc SILICON
» Compact TO-220 AB Package 80, 100 VOLTS
40 WATTS
MAXIMUM RATINGS
BD241C
Rating Symbol BD242B | BD242C Unit
Coilector—Emitter Voltage VCEO 80 100 Vde \
Collector—Emitter Voltage Vces 20 5 Vde I
Emitter—Base Voitage VEB 5.0 Vde T
Collector Current — Continuous c 3.0 Ade
Peak 5.0 Ade / f
Base Current B 1.0 Adc /
Total Device Dissipation @ T = 25°C Pp 40 Watts
Derate above 25°C 0.32 Wi°C CASE 221A-09
- TO-220AB
Operating and Storage Junction T Tatg -85t +150 °C
Temperature Range
THERMAL CHARACTERISTICS
Characteristic Symbol Max Unit
Thermal Resistance, Junction to Ambient Rgga 62.5 “CIW
Thermal Resistance, Junction to Case Rgic 3.128 °*CIW
40
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Figure 1. Power Derating

Prefetred devices are Motorola recommended choices for future use and best overall value.

@ MOTOROLA

© Moterola, Inc. 1898
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MOTO RO LA Order this document
SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA by BD138/D

BD136

Plastic Medium Power Silicon BD138

. BD140
PNP Transistor BD140-10

.. . designed for use as audic amplifiers and drivers utilizing complementary or quasi
complementary circuits.

e DC Current Gain — hpg = 40 (Min} @ Ig = 0.15 Adc

« BD 136, 138, 140 are complementary with BD 135, 137, 139

1.5 AMPERE
POWER TRANSISTORS
PNP SILICON
45, 60, 80 VOLTS
10 WATTS

CASE 7708
TO-225AA TYPE

MAXIMUM RATINGS

Rating Symbol Type Value Unit
Collector—Emitter Voltage VeEo BD 138 45 Vde
BD 138 80
BD 140 80
Collector-Base Voitage VRO BD 138 45 Vde
BD 138 &80
BD 140 100
Emitter—Base Voltage VEBO 5 Vde
Collector Current ic 1.5 Adc
Base Current B 0.5 Ade
Total Device Dissipation@ Tp, = 25°C Pp 1.25 Wafts
Derate above 25°C 10 mW/°C
Total Device Dissipation @ Tg = 25°C Pp 125 Watt
Derate above 25°C 100 mWwf°C
Operating and Storage Junction TJ Tstg —5510 +150 °C
Temperarture Range
THERMAL CHARACTERISTICS
Characteristic Symbol Max Unit
Thermal Resistance, Junction to Case . N} 10 *CW
Thermal Resistance, Junction to Ambient 8JA, 100 °CwW
REV T -
(M) moToroLA
© Motorola, inc, 1995 R
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18 TEXAS
INSTRUMENTS
LM117,LM317-N

SNVS774Q —MAY 2004 -REVISED JUNE 2020 www.ti.com

7 Specifications

7.1 Absolute Maximum Ratings
me

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
e g EETMING e MAX T D UNIES
Power dissipation Internally Limited
Input-output voitage differential 0.3 40 \4
Storage temperalure, Tyq ~65 150 °C

(1) Siresses beyond those listed under Absolufe Maximum Ralings may cause permanent damage fo the device, These are siress ratings
only, which do not imply functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under Recommended
Operating Conditions. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability,

(2) If Military/Aerospace specifisd dsvices are required, please contact the Texas Instruments Sales Office/Distributors for availability and

specifications.

7.2 ESD Ratings

vawE [

Electrostatic N )]
ViEsD) | discharge Human-body model (HBM;) #3000 v

(1) Manufacturing with less than 500-V HBM is possible with the necessary precautions. Pins listed as £3000 V may actually have higher
performance,

7.3 Recommended Operating Conditions

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted}
Operating temperature (LM117) ~55 150 °C
Operating temperature (LM317-N} o 125 °C

7.4 Thermal Information, LVIM17

C/wW
21 "CIW

RoJa Junction-to-ambient thermal resistance 38
ReJcop) Junction-te-case {top) thermal resistance 2

(1) For more information about fraditional and new thermal metrics, see the Semiconductor and IC package thermal metrics application

report.
{2) No heatsink.

<] Submit Docurnentation Feedback Copyrigh ® 2004-2020, Texas Instruments Incorporated

Product Folder Links: LM117 LM317-N
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J‘I’ TeEXAS
INSTRUMENTS

LM117,LM317-N
www.ti.com SNVS774CG —MAY 2004 —REVISED JUNE 2020

7.5 Therma_l Information, LM317-N

Rgja Junclion-to-ambient thermai resistance °CIW
Rujcqop) | Junction-lo-case {top) thermal resistance 43.6 21 51.8 °CIW
Rojp Junction-to-board thermal resistance 23,6 — 28.6 “CIW
T Junction-to-top characterization parameter 10.4 — 3.8 °CIW
\CATS) Junction-to-board characterization parameter 22.8 — 28,1 "GV
Rescmoy | Junction-te-case (bottom) thermal resistance 0.9 — 0.9 CAN

(1) For more information about traditional and new thermal metrics, see the Semiconductor and IC package thermal melrics application
report.

(2) When surface mount packages are used (SOT-223, TD-252), the junction to ambient thermal resistance can be reduced by increasing
the PGB copper area that is thermally connecled o the package. See Heatsink Requirements for heatsink techniques.

{3} No heatsink.

7.6 LM117 Electrical Characteristics

Some specifications apply over full Operating Temperature Range as noted. Unless otherwise specified, T, = 25°C, Vi -
Vour = 5V, and loyp = 10 mA, (0@

PARAMETE] U TEST CONDITIONS L MAX UNIT
BV S (Vi ~ Voyr) £40V,
Reference voliage 10 mA =lpyr = IMAX“) {over full operating temperature range) 12 1.25 13 v
Ty=25°C 0.01 0.02
Line regulation 3V s (Viy ~ Vour) 40V over full operating ) ooz oos| *V
temperature range ’ :
Ty = 25°C . 0.1% 0.3%
Load regulation 10 MA = gyt £ lyax M@ over full operating 0.3% 19%
temperature range e "
Thermal regutation 20-ms pulse 0.03 0071 %/W
Adjustment pin current over full operating temperature range 50 1001 pA
; i 10 mA < loyr = fyax ™
Adjustment pin current change 3V = (Vi ~ Vour) =40 V (over fuli operating temperature range) 02 51 mA
Temperature stability Tuin = Ty = TMAX (over full operating temperature range) 1%
Minimum load current (Vi — Vour) = 40 V (over full operating temperature range) 3.5 5 mA
TO-3 Package {over full
operating temperature range) 1.8 22 34
(Min = Vour) 15V A
. TO-39 Package (over full 0.5 0.8 18
Current limit operaling temperature range) . : :
TO-3 packagse 0,3 0.4
(Viy ~ Vour) =40V o A
-39 package 0.15 0.2
RMS output noise, % of Voyr |10 Hz £f<10 kHz 0.003%
Vour = 10V, f= 120 Hz, Cap, = 0 pF {over {ull operating 65 dB
. L ) temperature range)
Ripple rejection ratio -
Vour = 10V, f= 120 Hz, Capy = 10 pF (over full operating 56 80 B
temperature range)
Long-term stability Ty=126°C, 1000 hrs 0.3% 1%

{1} Imax = 1.5 A for the NDS (TO-3), NDE {T0-220), and KTT (TO-263) packages. lyax = 1.0 A for the DCY (SOT-223) package.
Iax = 0.5 A for the NDT (TO) and NDP (TO-252) packages. Device power dissipation (Pp) is limited by ambient temperature (¥,),
device maximum junction temperature (T;), and package thermal resistance (Rgja). The maximum allowable power dissipation at any
temperature is : Ppgway = ((Tymaxy — Ta) / Reyn). All Min. and Max. limits are ensured {o Ti's Average Oulgeing Quality Level (AOQL).

{2) Specifications and availability for military and space grades of LM117/883 can be found in the LM117QM. data sheet, Specifications
and availability for mititary and space grades of LM117 can be found in the LM117JAN daia sheet.

(3) Regulation is measured at a constant junction temperature, using pulse testing with a low duty cycle. Changes in output voltage due to
heating effects are covered under the specifications for thermal regulation,

Copyrighl @ 20042020, Texas Instruments incorporated Submit Documentation Feedback 7
Product Folder Links: LM177 LM317-N

Cortesivde [CeDEl,  www.cede.es



R castilla y Ledn

Consejeria de Educacion

PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS DE INGRESO Y ACCESO Y
ADQUISICION DE NUEVAS ESPECIALIDADES EN LOS CUERPOS DE
PROFESORES DE ENSENANZA SECUNDARIA, PROFESORES
TECNICOS DE FORMACION PROFESIONAL Y PROFESORES DE

Orden EDU/255/2020, de 4 de marzo, (BOCyL de 6 de marzo)

MUSICA Y ARTES ESCENICAS

Tips de contenrdar Bj-c oR- By0 E'—.'-.j-a
TO3-T03% T0a et 1752 230 "G
TOIG2 13ali"CW &0 0 80 O
TO.E15-50T 32 EX ) b=ty 20 & 100 Gy
TOSHG-10.66 (Faashca) 15240 CW E6a 0 G
TO 3 (Plattica) 132 CAF TFaiow
TO85:30T 9 4 5 "0AV 75883 oW
TO8-T10.60 Liadow 70200 CW
TO3 0.8 3 3 "CW 10 2 40 "CAW
TO117 15235 C/W 70300 G
SOTAE-8OE2 1.8 a 6 “CAYV 270 O
DIAL <L 1352 5.6'CW 40270 CAT

Tabls 2.1 Resictenzio semiess pars lox sueapisisdos de B2 Egom 7.13.

Contacto directo Contatty con mick
Tipo contenedor | Contacte divscto mis pasta de  |Confacts conmiral  mds pasta de
silicoma silicona

TOIFT03 T [X] = =

TO1%6 13 T ] 13
TO22 t3 [X] 14 12
TO202 [ 0.5 [ 12
TO.152 T.5 [5 ] 1z
1080 (5] [E] ) 55
TO.3 (Flamice) [} 2 ] 0.7
0.5 12 67 2.1 L5
20217 T 17 = =

SOTA8 1.3 15 - -

DIAL AL 11 ¢7? — —

TO.55 Li 0,63 1.8 145
103 0.3% [3H 0.8 [E]

Tablz 7.2, Rosisranziss vermizes capeula-slots sy difincres dpor ds airleste (e “CIL),

Figare .12 Diferauns tipos de eocepestadoc

Cortesiovde [CeDEl
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EJERCICIO 2 DE LA PRUEBA PRACTICA

Se pide disefiar un circuito convertido D/A capaz de generar una sefial seno modificado

de 2 bits con pasos de tensién proporcional de salida (ver la imagen).
V{dac)

2TV

2.4V

21V

1.BV-

1.5V

1w

[ S

DBV

0.3Y-

0.0V

0.3V i
Ims 2ms dms &Gms Bms 1Dms 12ms 1

El circuito se alimentara a 5V, y solo se pueden utilizar los circuites integrados 74HC74 v el
74HCO2 ademas de seis resistencias idénficas. Una de las resistencias junto a un
condensador de 100nF servirdn para construir un circuito de reset por conexién de
alimentacion sobre el 74HC74 y debera cumplir que en el instante t = Oms, V(dac) = 0V. E|
tiempo de reset sera 1,524ms. El convertidor utilizard obligatoriamente las otras cinco
resistencias.

vee Para esta familia logica, las entradas presentan
una tension de umbral de disparo del 50% de la
ov tensién de alimentacion (Trigger threshold
VTH vee/2  voltage, posifive-going signal).
ov
4E‘RESEI’

Justificar el uso de los componentes en el disefio, de manera que el circuito solucién sea
esquematica y funcionalmente valido a lo pedido. Se aporta parcialmente la hoja técnica de
los circuitos integrados 74HC74 y 74HC02.

SE PIDE

a) Calcular el valor adecuado de las resistencias (valor comercial de la serie E12).
(calificacién 10%)

b) Describir los blogues funcionales del circuito a disefiar y su funcionamiento.
(calificacion 10%)

c) Justificar los pasos y explicar el método resolutivo utilizado. (calificacién 20%)

d) Realizar sobre papel y a mano el esquema del circuito solucién. Utilizar simbologia
clasica (sistema ANSI) indicando la numeracion de patillas a interconectar.
(calificacién 60%)

Cortesivde [CeDEl,  www.cede.es
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TOSHIBA 74HC02D

CMOS Digital Integrated Circuits ~ Silicon Monolithic

74HC02D

1. Functional Description
¢ Quad 2-Input NOR Gate

2. General
The 74HC02D s a high speed CMOS 2-INPUT NOR GATE fabricated with silicon gate C2MOS technology.
It achieves the high speed operation similar to equivalent LSTTL while maintaining the CMQOS low power
disgipation.
The internal civeuit is composed of 3 stages, including a buffer sutput, which provide high noise immunity and
stable ontput.
All inputs are equipped with protection circuits against static discharge or transient excess voltage.

3. Features
(1) Highspeed: tyg=6ns (typ) at Voo =5V
(2) Low power dissipation: Igg = 1.0 pA (max) Ty =25 °C
(3) Balanced propagation delays’ tpra = tpyL
(4 Wide operating voltage range’ Vogep)y =201t 6.0V

4. Packaging
soic14
Start of commercial production
) 2016-04
©2016 Toshiba Corporation 1 2016-05-24
Rev.2.0
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TOSHIBA 74HC02D

5. Pin Assignment

v 1] 14 vee
1A 2 [% 13 a4y
18 3] g] 12 4B
2Y 4] 111 aa
2A 5 [jﬁ (10 3y
28 6| @] 9 3B

GND 7[:

(top view)

6. Marking

1T T ] T rososse e

& e | Letho.
v 28 S
---------- ' | ___ Part No.
74HC02D ] {or abbreviation code)
PR ey .
O I HERS Internat control code,

7. IEC Logic Symbol

1a—@ | >1
ZA—(L
s (®) | A 2y
BA—-@)— (10)
SB—@)— 10 3Y
apn—1)
45 (12) - (13} 4y
©2016 Toshiba Corporation 2 2016-05-24

Cortesivde [CeDEl,  www.cede.es
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TOSHIBA 74HC02D

8. Truth Table

I|Zf(rir] >
IT|r|zZir|w
mlrirT| <

9. Absolute Maximum Ratings {Note)

Characteristics : Symbol ’ Rating Unit -
Supply voltage Veo 05%070 \4
Input voliage Vin 05t Ve + 8.5 v
Output voltage Vout 05to Ve + 0.5 A
Input diode current ik +20 mA
Cutput diode current lok +20 mA
Cutput current Tout +25 mA
Vee/ground eurrent Ice 150 mA
Power dissipation Pp 500 mw
Storage temperature Tsig -85 10 150 °C

Note:  Exceeding any of the absolute maximum ratings, even briefly, lead to deterioration in IC performance or even
destruction.
Using continuously under heavy loads (e.g. the application of high temperature/currentivoltage and the
significant change in temperature, etc.} may cause this product to decrease in the reliability significantly even
if the operating conditions (L.e. aperating temperature/currentivoltage, etc.) are within the absolute maximum
ratings and the operating ranges.
Please design the appropriate reliability upon reviewing the Toshiba Semiconductor Reliability Handbook
{"Handling Precautions"/"Derating Concept and Methods”) and individual reliability data {i.e. reliability test report
and estimated fallure rate, elc).

10. Operating Ranges {Note)

Characieristics Symbol Test Condition Rating Unit
Supply voltage Voo 20t086.0 \
Input voltage Vin 0to Voo V
QOufput voltage Vour 0to Ve A"
Operating temperatire Tepr 4010 85 C
Input rise and fall times trk V=20V 0 to 1000 ns
Ve =45V 0 o 500
Vec=6.0V 0 fo 400

Note: The operating ranges must be maintained {o ensure the normal opetation of the device.
Unused inputs must be tied to either Ve or GND.

©2016 Toshiba Corporation 3 ‘ 2018-05-24
Rev.2.0
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TOSHIBA 74HC74D

CMOS Digital integrated Circuits  Silicon Monolithic

74HC74D

1. Functional Description
Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear

2. General
The 74HC74D is a high speed CMOS D FLIP FLOP fabricated with silicon gate C2MOS technology.

It achieves the high speed operation similar to equivalent LSTTL while maintaining the CMOS low power
dissipation.
The signal level applied to the D INPUT is transferred to @ OUTPUT during the positive going transition of the

CLOCK pulse.
CLEAR and PRESET are independent of the CLLOCK and are accomplished by setting the appropriate input to

an "L" level.
All inputs are equipped with protection cireuits against static discharge or transient excess voltage,

3. Features
(1) Highspeed: fuax =77 MHz (typ) at Vee =5V
(2) Low power disaipation: Ipg = 2.0 pA (max) at T, = 25°C
(3) Balanced propagation delays: tpry = tpyL
(4 Wide operating voltage range: Vog(opn = 2.0 t6 6.0V

4. Packaging

SOIC14
Start of commercial production
2016-04
©2016 Toshiba Corporation 1 ' ‘ 2016-05-25
Rev.2.0
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TOSHIBA 74HC74D

5. Pin Assignment

1CLR Vee
1D 2CLR
1CK 2D
R 2CK
1Q 2PR
1Q 2Q
GND 2Q
(top view)
6. Marking
H H ﬂ H m/l:!/ TOSHIBA logo mark
4{ ______ | ___-LotNo.
&
""""""""" ' . PartNo.
74HCT4D <] (or abbreviation cade)
O E; _______________ i b3 Internal control code,
7. IEC Logic Symbol
N
PR B (5)
1ok —BL b ¢ Q
D2 {4p )
CLR {1} R Q
(10) 1.
2PR
ack 11| -
(12)
2D (8)
201K —(18) o 2
8. Truth Table
Inputs Outputs
p— R — Function
CLR PR D CK Q Q
L H X X L H Clear
H L X X H L Preset
L L X X H H —_
H H L L H —
H H H i H L —
H H X :: Qn Qn No Change
X Don't care
©2016 Toshiba Corporation 2 2016-05-25

Rev.2.0
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EJERCICIO 3 DE LA PRUEBA PRACTICA

Escriba un programa en lenguaje C que gestione una lista de alumnado hecha mediante un
array de 50 elementos de forma que la lista esté siempre en orden alfabético (se debera
usar el algoritmo de la burbuja para ordenarla). Cada alumno/a tendra los siguientes
datos: apellido, nombre y nota media con un decimal.

Se tendra que programar una funcién mena que mostrard un ment en pantalla con las
siguientes opciones y devolvera al programa principal 1a opcion elegida:

Insertar alumno/a en ia lista.
Borrar alumno/a de la lista.
Mostrar alumno/a de la lista.
Mostrar toda la lista.

Salir del programa.

O WN -

NOTAS:

Solo se podran incluir estas tres librerias: stdio.h, stdlib.h y string.h

Es necesario el uso de comentarios,

Cada opcion del menu se programara en una, o varias, funciones diferentes,

La parte de insercion de alumno/a debera estar construida de tal forma que Ia lista
este siempre en orden alfabético usando el algeritmo de la burbuja para ordenarla.
Recuerde que el algoritmo de la burbuja funciona revisando cada elemento de Ia lista
con el siguiente, intercambiandolos si estan en el orden equivocado. Es necesario
revisar varias veces toda la lista hasta que no se necesiten mas intercambios, lo cual
significa que la lista esta ordenada.

La funcidn de borrar alumno/a pedira su apellido y se buscara dentro de la lista. El
alumno/a se borrara moviendo el resto de los datos hacia la izquierda para pisar el
dato borrado.

La funcién de Mostrar alumno/a en la lista debera pedir su apeilido por teclado y
buscarlo para pintar sus datos.

La funcion de Mostrar toda la lista debera pintar tode el alumnado en los mismos
terminos gue la funcién Mostrar alumno.

El IDE a utilizar es el programa DEV-CPP. El fichero creado tendra como nhombre
EJERCICIO3.cpp, se almacenara en dos soportes facilitados por el tribunal gue se
introduciran en el sobre de la prueba préctica.
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_ . 1. Escribir el codigo
Archivo nuevo 2. Guardar en disco
\5E Dgy—.c_f 7t

’W EdizNén  Buscar Ver Proyecto

Ejecutar Depufar Heramieats VS Ventana Ayuds

3. Compliar IEERE - ERIE R TGl
g "B &g ri ? “ [] Husvo..  dlInsetar... jd;ﬂﬁa&rfgmax ra |
c VA O 7 4
,VPIOPBﬁECiéu_I Depu_&' £ Cl'emeLCDD] /

/

4. Ejecutar (correr)

. . | BB Complados R Resuflad a Hach epural , Ver Resullados far
5. Compilar y Ejecutar |} M:M]a? ol et |

| Mensajs
11 C:\Dev-Cpplinciudedes\L4. Aback..  In fe mehuded fiom C:/Dev-Cop/melude/c++/3.4. 2/backward/iostre.
E 1 LAmede\p\2008\Ejemploshejempkil.... from L:\medeip\2008\E jemplos\ejemplol.cpp
322 C:\Dev-Cpplinciudeic++\3.4.24back,.  Hwarning Tiis He includes at least one deprecated of anliquated hea
I Evommm— T —— '

[Modiicac finsertar [Lineas del Archive: 3 A

CALIFICACION:
Estructura del programa 5%
Programa principal 10%
Funcién ment 5%
Funcioén insertar alumno 10%
Algoritmo de la burbuja 20%
Funcién borrar alumno 20%
Funcién mostrar alumno 20%
Funcién mostrar lista 10%
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EJERCICIO 4 DE LA PRUEBA PRACTICA
1.- Realizar un cable UTP directo segln la normativa 568B utilizando el cable UTP, los

conectores 8P8C y la grimpadora facilitada por el tribunal. Se puede utilizar la herramlenta
permitida para la prusba practica. (cailf;cacron 10%)

2.- Configurar el router facilitado por el tribunal ufilizando el cable realizado en el apartado
anterior y elaborar la documentacién de los apartados 2.1, 2.2 2.3y 2.4.

Dicha documentacién debera incluir las capturas de pantalla necesarias para
demostrar que se ha realizado cada uno de los apartados. Tendré como nombre
EJERCICIOA4.pdf, se almacenard en dos soportes facilitados por el tribunal que se
introduciran en el sobre de la prueba practica.

2.1.-Resetear el router y configurarlo teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:

Cambiar el nombre y la contrasefia del router por: (calificacién 10%)

Nombre de usuario: ROUTERMM
Contrasefia:; 12345678

2.2.-Configurar en modo router inaldmbrico. (calificacién 10%)

Asignar un nombre Unico o SSID con las siguientes caracteristicas:

Nombre del SSID: REDWIFIVM
Contrasefia; 20202021
La seguridad de la wifi debe ser del tipo WPA2 Personal con algoritmo AES.

2.3.-Asignar al router una direccion estatica: 192.168.1X.1 donde X es el niimero de
router asighado al aspirante. La mascara de subred sera; 255.255.255.0
(calificacion 15%)

2.4.- Habilite ef servidor DHCP del router para que asigne direcciones de la red dentro
del siguiente rango: (calificacion 15%)

Direccion de inicio:192.168.1X.200 Direccion de finalizacién: 192.168.1X.220
donde X es el nimero del router asignado al aspirante.
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3.- Si tenemos la red 194.168.10.0

3.1.- ¢,Que mascara hay que aplicar si necesitamos 5 subredes con 30 nodos en
cada subred? (calificacion 10%)

3.2.- ¢ Cudles serian los nombres de todas las subredes posibles con la mascara
anterior? Explicar la validez de cada una de ellas. (calificacién 10%)

3.3.- {,Cual seria la direccién de difusion o broadcast de cada una de las subredes
posibles? Explicar la validez de cada una de ellas. (calificacién 10%)

3.4.- Indicar el intervalo de las direcciones IP de todos los nodos de cada una de las
subredes vélidas. (calificacion 10%)

En todos los apartados anteriores se debera utilizar notacién decimal y binaria
adecuada y realizar las explicaciones necesarias.

ANEXO

Datos de acceso al router de fabrica:

Direccién IP: 192.168.1.1
Nombre de usuario: admin
Contrasefia; admin

Cortesivde [CeDEl,  www.cede.es



ROCEDIMIENTOS SELECTIVOS DE INGRESO Y ACCESO Y Pagina 1 de 2

ADQUISICION DE NUEVAS ESPECIALIDADES EN LOS CUERPOS DE
PROFESORES DE ENSENANZA SECUNDARIA, PROFESORES
TECNICOS DE FORMACION PROFESIONAL Y PROFESORES DE
MUSICA Y ARTES ESCENICAS

R castilla y Ledn

Consejeria de Educacion

Orden EDU/255/2020, de 4 de marzo, (BOCyL de 6 de marzo)

CUERPO: PROFESORES DE EDUCACION SECUNDARIA 0590

ESPECIALIDAD: |SISTEMAS ELECTRONICOS 124

PRUEBA: PRUEBA UNICA PRACTICO
TURNO: 3
> No se puede indicar el nombre ni ningtn tipo de marca que permita la

identificacién del aspirante.

La prueba practica consta de 1 ejercicio.

El tiempo total de la prueba practica es de 2 horas.

No se podra salir de esta prucha hasta transcurridos 30 minutos desde su inicio.
El tribunal facilitara dos pendrives para almacenar el fichero generado.

YVVY

Escriba un programa en lenguaje C que realice calculos estadisticos sobre un vector de
hasta 100 ndmeros de tipo float (con comas).

Se tendré que programar una funcion mend que mostrard un ment en pantalla con las
siguientes opciones y devolvera al programa principal la opcion elegida:

Introducir valores.

Mostrar valores.

Calcular Media.

Calcular Mediana.

Calcular Moda.

Calcular Desviacion Tipica.
Salir.

NooAwN~

Introduzca una Opcién [1-7]:

NOTAS:

» Solo se podran incluir estas tres librerias: stdio.h, stdlib.h y math.h

+ Es obligatorio el uso de comentarios.

+ Cada opcién del mend se programara en una funcién diferente.

» La parte “Introducir valores” Ie pedira al usuatio que indique la cantidad de ndimeros
a introducir en el vector (maximo 100) y después le pedira cada vaior.

» La funcidén "Mostrar valores” mostrara todos los valores que actualmente tiene el
vector.

e La"Media” se calcula sumando todos los valores y dividiendo por la cantidad de ellos
que tiene el vector actualmente.

» La“Mediana” se calcula ordenando previamente los datos del vector, para elio habra
que utilizar el algoritmo de la burbuja, Una vez ordenado el vector, la mediana sera el
valor central en el casc de que el nimero de datos del vector sea impar; y fa media
de los dos valores centrales en el caso de que el nimero de datos del vector sea par.

* Recuerde que el algoritmo de la burbuja funciona revisando cada elemento de Ia lista
con el siguiente, intercambiandolos si estan en el orden equivocado. Es necesario
revisar varias veces toda la fista hasta que no se necesiten mas intercambios, lo cual
significa que la lista esta ordenada.

« La"Moda” es el valor que mas se repite en una serie de ndmeros. Esta funcion debera
mostrar su valor, asi como también el nimero de veces que se repite.
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+ la “Desviacion Tipica” se calcula con la siguiente formula:

TN _ 72 Donde:
_ ZL (Xl X) M es el nimero de elementos en el vector.
- N Xies cada uno de los valores del vector.

X es la media de los valores del vector,

« Recordar que la funcion que calcula la raiz cuadrada dentro de la libreria matematica
es la funcion sgrifvalor)

» El IDE a utilizar es el programa DEV-CPP, E! fichero creado tendra como nombre
EJERCICIO1.cpp, se almacenara en los dos soportes facilitados por el tribunal que
se introduciran en el sobre de la prueba practica.

o 1, Esoribir el codiae
-Archivontievo, 2:Guardar en diseo ¢

-3, Compitar S

4:/Ejsoutar {%:qrfer}

S Compilar v Eiecutar

CALIFICACION:
Estructura del programa 5%
Programa principal 5%
Funcién men( 5%
Funcién infroducir valores 10%
Funcién mostrar valores 10%
Funcion media 10%
Funcién mediana 10%
Funcién burbuja 15%
Funcién moda 18%
Funcionr desviacion tipica 15%
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